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e 0.650 BSC 0.026 BSC

gongmosemi.com

18. 8 5| il LGA (2.8mm x 3.0mm)

Rev.0 | 13 of 14



http://www.gongmosemi.com/

GM6503B

1TRatERa

R BB BEER#R BEEIET
GM6503BAMLZ-R7 -40°C £ +125°C LGA-10, 3A, FPWM ML-10
GM6503BAMLZ-1-R7 -40°C & +125°C LGA-10, 3A, (R IFERR ML-10

1Z = & RoHS FriEMF 1.

gongmosemi.com

Rev.0 | 14 of 14
@2024



http://www.gongmosemi.com/

	产品特性
	应用
	概述
	目录
	版本历史
	功能框图
	引脚配置及功能描述
	1
	EN
	使能引脚。该引脚为使能功能。当该引脚电压高于使能阈值，芯片开始工作；当该引脚电压低于使能阈值，芯片停
	2
	PG
	电源良好引脚。内部电源良好比较器的开漏输出。当输出电压低于PG阈值或高于过压保护阈值时，该引脚被拉低
	3, 4
	VIN
	功率输入引脚。采用低ESR的电容并将其尽量放置在靠近该引脚和GND的位置。
	5, 6
	GND
	地。
	7
	FB
	反馈引脚。此引脚用来设定输出电压。将此引脚连接至位于VOUT和GND之间的反馈电阻网络的中间节点。该
	8
	VOUT
	功率输出引脚。

	绝对最大额定值
	热阻

	电气特性
	典型性能参数
	工作原理
	电压调节
	电源良好
	输出过压保护
	过热保护
	输出电压软起动
	满占空比工作
	输出短路保护和恢复

	应用信息
	应用信息
	外形尺寸
	订购指南

